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(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CHẤT ĐIỆN PHÂN RẮN



(21) 1-2021-00206 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chất điện phân rắn có các đỉnh ở 

2θ = 20,2° ± 0,5° và 23,6° ± 0,5° trong phép đo nhiễu xạ tia X bằng cách sử dụng 

tia CuKα và chứa nguyên tố lithi, nguyên tố phospho, nguyên tố lưu huỳnh, và 

nguyên tố halogen, phương pháp này bao gồm bước sử dụng các nguyên liệu thô 

chứa phospho vàng và hợp chất chứa nguyên tố lithi, nguyên tố lưu huỳnh, và 

nguyên tố halogen. 
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